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	极限特性
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	输入冲击电压（1s，max）
	48VDC输入系列
	-0.7
	--
	100
	VDC
	引脚焊接温度
	焊点距离外壳1.5mm，10秒
	--
	--
	300
	℃
	热插拔
	不支持
	输入特性
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	输入电压范围
	48VDC输入系列
	18
	48
	75
	VDC
	空载/满载输入电流
	48VDC输入
	--
	5/915
	10/935
	mA
	CTRL
	远程开/关控制
	关断时输入电流
	--
	3
	5
	mA
	模块开启
	Ctrl脚悬空或接3.5 -12VDC 
	模块关断
	Ctrl脚接GND或接0-1.5VDC
	启动电压
	48VDC输入系列
	--
	--
	18
	VDC
	输入欠压保护
	48VDC输入系列
	--
	15
	--
	输入滤波器
	π型滤波
	输出特性
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	线性调整率
	满载，输入电压从低电压到高电压
	--
	±0.2
	±0.5
	%
	负载调整率(1)
	标称输入电压，负载从5%—100%变化
	--
	±0.5
	±1
	输出电压精度(2)
	负载从5%—100%变化
	--
	±1
	±3
	输出纹波&噪声(3)
	20MHz带宽，标准输入电压
	5% -100%负载
	--
	--
	200
	mVp-p
	0% -5%负载
	--
	5
	%Vo
	瞬态恢复时间
	75%-50%-75%负载阶跃变化
	--
	300
	500
	μs
	瞬态响应偏差
	--
	±3
	±5
	%
	输出电压可调节Trim
	输入电压范围
	--
	±10
	--
	%Vo
	输出过压保护
	110
	--
	160
	输出过流保护(4)
	110
	--
	190
	%Io
	输出短路保护
	可持续短路，自恢复
	（3）纹波和噪声的测试方法采用靠测法，外围电路参考图1；
	（4）过流保护的方式为打嗝式保护。
	一般特性
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	隔离电压
	输入-输出，时间1分钟，漏电流小于1mA
	1500
	--
	--
	VDC
	绝缘电阻
	输入-输出，绝缘电压500VDC
	1
	--
	--
	GΩ
	隔离电容
	输入-输出，100kHz，0.1V
	--
	2000
	--
	pF
	开关频率
	输入标称电压，100%负载
	--
	300
	--
	kHz
	封装尺寸
	50.80×25.40×12.70
	mm
	外壳材料
	金属外壳
	注：本产品采用了轻载降频技术，开关频率为满载输出时测试值，当负载低于40%后，开关频率随负载下降而降
	环境特性
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
	工作温度
	详情见“环境温度降额曲线图”
	-40
	--
	+80
	℃
	存储温度
	-55
	--
	+125
	外壳温升
	Ta=25℃
	--
	30
	50
	存储湿度
	无凝结
	--
	--
	95
	%
	冷却方式
	自然空冷
	振动
	5-200Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z
	EMC特性
	EMI
	传导骚扰
	EN 55032，CLASS B(应用电路图2- )
	辐射骚扰
	EN 55032，CLASS B(应用电路图2- )
	EMS
	静电抗电强度
	IEC/EN 61000-4-2 Contact±4kV
	Perf.Criteria B
	辐射抗干扰
	IEC/EN 61000-4-3 10V/m
	Perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度
	IEC/EN 61000-4-4 ±2kV(应用电路图2-)
	Perf.Criteria B
	浪涌抗扰度
	IEC/EN 61000-4-5 ±2kV(应用电路图2-）
	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度
	IEC/EN 61000-4-6 3 Vr.m.s
	Perf.Criteria A
	产品特性曲线
	外观与包装尺寸
	电路设计与应用
	1.应用电路
	2.滤波电容
	Vin(VDC)
	Cin(μF)
	Vo(VDC)
	Cout(μF)
	48
	100
	12
	100
	--
	--
	15
	100
	--
	--
	24
	47

	3.Trim引脚的使用
	4.EMC解决方案
	5.负载要求

